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1. Si consideri un amplificatore con amplificazione di tensione in continua Av0 = 2000, Rin = 2 M, 

Rout=100 . Inoltre sia Rs = 50   la resistenza del generatore di segnale e RL = 50  la resistenza 

del carico. Si reazioni il circuito in modo da ottenere una resistenza di ingresso di 50  e una 

resistenza d’uscita di 50  È accettabile una tolleranza del 5%. Ricavare poi i valori esatti delle 

nuove impedenze di ingresso e di uscita. 

2. Usando il modello di Ebers e Moll scrivere l'espressione della corrente di emettitore in funzione 

della tensione tra base ed emettitore di un BJT in cui la base e il collettore siano in cortocircuito 

(BJT collegato a diodo). 

 

3. Dato l'amplificatore disegnato in figura, calcolare: 

− il punto di riposo dei due transistori,  

− l'amplificazione Vu/Vs a centrobanda,  

− il limite superiore di banda 

Note:  

• a I BJT sono 2N2222 con hoe=0; 
Il BJT Q2 si può considerare resistivo; 

 

 

 



Soluzione  

 

Esercizio 1 

 



 



 
 

Sostituendo nelle espressioni di RIF e ROF non approssimate si 

ottiene: RIF = 50.5 , ROF = 50.04 . 

 



Esercizio 2 

 
Esercizio 3 

 



 

 



 



 

 



 

 



 


